
        
VT3

              
VT4

              
NPN transistor

        Транзистор n-p-n
      

        
PNP transistor

        Транзистор p-n-p
      

        
VT2

      
        
VT1

              
B

      

        
E

      

        
C

      

        
Unijunction transistor with "N" type base

        Однопереходный транзистор с базой n-типа
      

        
VT5

      

        
B2

      
        
B1

      
        

E
      

        
Unijunction transistor with "P" type base

        Однопереходный транзистор с базой p-типа
      

        
VT6

      

        
Field Effect Transistor (FET) with "N" channel

        Транзистор полевой с n-каналом
      

        
D

              
G

      

        
VT9

      

        
S

      

        
Field Effect Transistor (FET) with "P" channel

        Транзистор полевой с p-каналом
      

        
VT10

      

        
Unijunction transistor with "N" channel gate

        Однопереходный транзистор с затвором n-типа
      

        
D

              
G

      
        
VT7

      

        
S

      

        
Field Effect Transistor (FET) with "N" channel insulated gate

        Транзистор полевой с изолированным затвором и n-каналом
      

        
D

      
        

G
      

        
VT11

      

        
S

      
        

B
      

        
D

      
        

G
      

        
VT12

      

        
S

      

        
Field Effect Transistor (FET) with "P" channel insulated gate

        Транзистор полевой с изолированным затвором и p-каналом
      

        
VT13

              
VT14

      

        
Field Effect Transistor (FET) with two "P" channel insulated gate

        Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и p-каналом
      

        
VT16

      

        
Darlington transistor

        Составной транзистор
      

        
Phototransistor

        Фототранзистор
      

        
VT17

      

        
Unijunction transistor with "P" channel gate

        Однопереходный транзистор с затвором p-типа
      

        
VT8

      

        
Field Effect Transistor (FET) with two "N" channel insulated gate

        Транзистор полевой с двумя изолированными затворами и n-каналом
      

        
VT15

      
        

D
      

        
G2

              
S

      

        
G1

      


